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De publicacién inmediata: 11/12/2023 GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA ASOCIACION DE
$10,000 MILLONES PARA TRAER UN CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE ULTIMA GENERACION AL COMPLEJO DE NANOTECNOLOGIA
DE ALBANY DE NY CREATES

El Complejo de Nanotecnologia de Albany albergara el primer y unico centro de
litografia ultravioleta extrema de alta NA de propiedad publica de los Estados
Unidos, lo que llevara el futuro de la investigacién y fabricacién de
semiconductores avanzados a la Region Capital de Nueva York

El proyecto desbloqueara beneficios transformadores, incluidos miles de nuevos
puestos de trabajo de construccion directos, indirectos y sindicales, asi como
fuertes compromisos con el desarrollo y la sostenibilidad de la fuerza laboral

La asociacién incluye una importante inversion privada de IBM, Micron, Applied
Materials, Tokyo Electron y otros lideres de la industria que integraran tecnologia
de vanguardia de fabricacion de chips en sus esfuerzos de Investigacion y
Desarrollo

Lainiciativa se basa en la agenda de la gobernadora Hochul para establecer un
centro global para Ila fabricacion e innovaciéon de semiconductores en el norte del
estado

La gobernadora Kathy Hochul anuncié hoy una asociacion de $10,000 millones con
lideres de la industria de semiconductores como IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo
Electron y otros para establecer un centro de investigacién y desarrollo de
semiconductores de ultima generacion en el Complejo de Nanotecnologia de Albany de
NY CREATES. La asociacion financiara la construccion de un centro de litografia
ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en inglés) de alta apertura numérica (NA, por
sus siglas en inglés) de ultima generacioén, el primero y unico en su tipo de propiedad
publica en los Estados Unidos, que respaldara la investigacion y el desarrollo de los
semiconductores mas complejos y potentes del mundo. Ademas de la inversién
transformadora en la Regién Capital de Nueva York, esta asociacion hara que el estado
de Nueva York albergue la infraestructura de investigacion y desarrollo de
semiconductores de propiedad publica mas avanzada del pais, respaldara el



crecimiento a largo plazo de la economia tecnoldgica de Nueva York y creara y
retendra miles de puestos de trabajo de construccidn directos, indirectos y sindicales.

"Esta asociacion de $10,000 millones para llevar la investigacion de chips innovadores
a la Region Capital debe enviar un mensaje a toda la industria: Nueva York esta abierto
a los negocios”, dijo la gobernadora Hochul. "Desde nuestra legislacién de

Green CHIPS hasta la inversién histérica de Micron y la creacion de la Oficina de
Expansién, Gestion e Integracion de Semiconductores de la Gobernadora (GO SEMI,
por sus siglas en inglés), estamos construyendo el futuro de la investigacion de
semiconductores aqui en Nueva York. Esta industria esta creando oportunidades reales
en nuestro estado con importantes inversiones regionales, innumerables puestos de
trabajo nuevos y compromisos audaces con el desarrollo y la sostenibilidad de la fuerza
laboral, y mi administracion seguira trabajando con lideres electos e industriales para
hacer de Nueva York una superpotencia mundial en la fabricacién de chips".

Bajo esta nueva iniciativa, NY CREATES adquirira e instalara una herramienta de
litografia EUV de alta NA, disefiada y fabricada por ASML, en su Complejo de
Nanotecnologia de Albany, donde socios de la industria, incluidos Micron, IBM, Applied
Materials, Tokyo Electron y otros, utilizaran el equipo de semiconductores mas
avanzado jamas fabricado. Una vez construido, el Centro de EUV de alta NA de Nueva
York posicionara al estado como un destino para la investigacion y el desarrollo de la
innovadora tecnologia de chips que, actualmente, alimenta casi todos los teléfonos
inteligentes, tabletas, computadoras portatiles y servidores de computadoras. El Centro
también fomentara asociaciones internacionales a medida que organizaciones de
investigacion de renombre mundial amplien su presencia aqui, y atraera a empresas de
todo el mundo.

Ademas, esta asociacion mejorara significativamente la posicion del estado de Nueva
York como candidato lider para garantizar el estatus de centro ancla bajo el Centro
Nacional de Tecnologia de Semiconductores federal, una designacién con el potencial
de desbloquear mas de $11,000 millones en fondos de la Ley federal de

CHIPS y Ciencia.

Este proyecto creara al menos 700 nuevos puestos de trabajo directos y retendra miles
de empleos, aprovechara al menos $9,000 millones en gasto e inversién privados, y
establecera compromisos significativos para apoyar y construir canales de desarrollo
de talentos, incluso a través de asociaciones con la Universidad del Estado de Nueva
York (SUNY, por sus siglas en inglés). Los socios se comprometieron a ampliar o iniciar
el apoyo a los programas de desarrollo de la fuerza laboral, incluidas inversiones en

la SUNY, el Instituto Politécnico Rensselaer y otras actividades publicas y privadas de
desarrollo de la fuerza laboral; programas académicos de Ciencias, Tecnologia,
Ingenieria y Matematica (STEM, por sus siglas en inglés) desde preescolar hasta

12.° grado; capacitacion, pasantias y aprendizaje experiencial para estudiantes de
pregrado y posgrado en ingenieria y campos de STEM relacionados, y asociaciones de
investigacion académica.



NY CREATES y los socios de la industria también acordaron una variedad de
compromisos de sostenibilidad a lo largo de las fases de construccién y operacion del
proyecto que estan estrechamente alineados con el programa de Green CHIPS de
Nueva York, lider a nivel nacional, incluido el uso de la mejor tecnologia disponible para
la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero; la priorizacion de las
energias renovables, con preferencia por las fuentes neoyorquinas; y la busqueda de la
certificacion minima Gold LEED para los nuevos edificios relacionados con el proyecto.
Ademas, los socios tienen el compromiso de integrar la sostenibilidad como objetivo
principal de las actividades de investigacion y desarrollo, incluidos los procesos
sostenibles de fabricacién de semiconductores, el uso de materiales, la reutilizacion y
recuperacion de residuos, y el disefio de fabricas. A través de este nuevo enfoque, el
Centro de EUV de alta NA esta posicionado para convertirse en un lider mundial en el
desarrollo de procesos y tecnologia de fabricacion de semiconductores sostenibles y
ecoldgicos.

Para respaldar este proyecto, el estado de Nueva York esta invirtiendo $1,000 millones
para ampliar el Complejo de Nanotecnologia de Albany con el establecimiento del
Centro de EUV de alta NA mediante la compra del escaner de EUV de alta NA
EXE:5200 de ASML, asi como la construccion de NanoFab Reflection, un edificio
nuevo y altamente sofisticado con mas de 50,000 pies cuadrados de espacio para
salas limpias que fomentara el aumento de futuro socios y respaldara nuevas iniciativas
como el Centro Nacional de Tecnologia de Semiconductores (National Semiconductor
Technology Center), el Programa Nacional de Fabricacion Avanzada de Envases
(NAPMP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Electronica Comun
(Microelectronics Commons Program) del Departamento de Defensa, el ultimo otorgado
recientemente al estado de Nueva York. El proyecto creara un pico estimado de 500 a
600 puestos de trabajo sindicalizados en la construccidn con salario prevaleciente
durante la fase de construccion de dos afios.

El proyecto es fundamental para que siga creciendo el Complejo de Nanotecnologia de
Albany de NY CREATES. Ademas de crear 50,000 pies cuadrados de espacio de sala
limpia de ultima generacién en el Complejo de Nanotecnologia de Albany, se prevé que
esta inversion abrira la puerta a la construccion de espacio adicional de sala limpia en
el futuro para facilitar el crecimiento proyectado a largo plazo de colaboraciones nuevas
y existentes impulsadas por el Centro de EUV de alta NA y las iniciativas federales.

El lider de la Mayoria en el Senado, Chuck Schumer, declaré: "Es un dia
emblematico para la Region Capital. Con esta innovadora asociacion publico-privada
de 10,000 millones, impulsada por mi Ley de CHIPS y Ciencia, la industria ha dejado
claro que el Complejo de Nanotecnologia de Albany es el hogar del futuro de
investigacion y desarrollo de semiconductores de los Estados Unidos. Esta asociacion
historica traera la maquinaria mas avanzada del mundo al norte del estado de Nueva
York, lo que ayudara a realizar descubrimientos que los ingenieros ni siquiera pueden
imaginar hoy, lo que garantizara que Estados Unidos lidere el mundo en innovacion y
fabricacion de semiconductores y nos acercara a convertir la ciencia ficcidon en realidad
al producir microchips de menos de un nanémetro, aqui mismo en la Regién Capital.



Estos $10,000 millones significan cientos de nuevos puestos de trabajo bien
remunerados en tecnologia y construccion, junto con cientificos y empresas lideres de
todo el mundo que recurriran a la Regién Capital como el lugar donde realizaran sus
investigaciones. Redacté la Ley de CHIPS y Ciencia porque sabia que seria
transformadora para el norte del estado de Nueva York, que estaba perfectamente
preparado para traer de regreso del extranjero esta industria que es vital para la
seguridad nacional y el futuro econémico de los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de la
gobernadora Hochul, Nueva York no solo respondi6 al llamado de los federales, sino
que también ayudd a crear un modelo nacional con una inversion sin precedentes en
cada rincén del norte del estado de Nueva York, y el anuncio de hoy es solo el ultimo
ejemplo de como Nueva York esta liderando nuestro pais en el desarrollo de la préxima
generacion de tecnologia".

La senadora Kirsten Gillibrand sostuvo: "Esta inversién en el Complejo de
Nanotecnologia de Albany reforzara la posiciéon de Nueva York como lider mundial en
investigacion y desarrollo de semiconductores. Este centro de investigacion y desarrollo
de ultima generacion sera la unica instalacion de su tipo en el hemisferio occidental y
atraera a importantes empresas de todo el mundo, hara crecer la economia tecnolégica
del estado y desbloqueara, potencialmente, miles de millones en inversiones federales
para la Region Capital. El establecimiento de este nuevo centro de semiconductores
también reforzara nuestra seguridad nacional, ya que permitirda que Estados Unidos
desarrolle los semiconductores mas complejos y potentes del mundo directamente en
casa. Estoy orgullosa de ver como cobra vida esta asociacidén y espero seguir
trabajando para hacer de la Region Capital un lider mundial en investigacion y
fabricacion de semiconductores”.

El representante Paul Tonko manifest6: "Durante mucho tiempo he presionado para
que se realicen grandes inversiones en la fabricacion de chips para fortalecer nuestras
cadenas de suministro nacionales, crear puestos de trabajo bien remunerados y reducir
los costos para los consumidores estadounidenses. Gracias a ese esfuerzo y a las
disposiciones de nuestra Ley de CHIPS y Ciencia, nuestra Region Capital, que ya
alberga una sélida red de fabricantes de chips, instalaciones de investigacién de ultima
generacion e instituciones educativas, esta preparada para liderar al pais en este
sector, impulsando la innovacion y fortaleciendo nuestra economia. Esta asociacion se
basa en el espiritu pionero de innovacion que nuestra region ha representado durante
mucho tiempo. Agradezco a todos aquellos cuya dedicacion esta permitiendo un mayor
desarrollo y crecimiento en esta industria".

El presidente y director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, opiné: "En el Complejo
de Nanotecnologia de Albany del estado de Nueva York, IBM y nuestros socios estan
liderando el mundo en avances en investigacion y desarrollo de semiconductores que
hacen que los chips sean mas pequenos, mas potentes y mas eficientes
energéticamente. El nuevo Centro de EUV de alta NA en el Centro de Nanotecnologia
de en Albany asegurara una sélida cartera de innovacion en semiconductores, lo que
mantendra al estado de Nueva York en el centro de la experiencia en semiconductores,
acelerara el crecimiento de la industria global de chips y ayudara a satisfacer la



demanda de fabricacién de nuevas tecnologias como la inteligencia artificial generativa.
En IBM, nos enorgullecemos de llamar hogar al estado de Nueva York y de apoyar esta
inversion critica para lograr nuevos avances en la tecnologia de semiconductores".

El presidente y director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, expreso: "El Centro
de EUV de alta NA en el Complejo de Nanotecnologia de Albany de NY CREATES es
un paso fundamental para promover la investigacion y el desarrollo de semiconductores
de ultima generacion en los Estados Unidos y pondra a Nueva York a la vanguardia del
futuro liderazgo en innovacién y tecnologia. Uno de los factores clave que hicieron de
Nueva York el hogar futuro ideal para nuestra megafabrica fue la historia del estado en
materia de desarrollo y fabricacién de semiconductores y las solidas oportunidades de
colaboracion en el ecosistema de investigacion y desarrollo que Micron puede ayudar a
escalar con nuestro liderazgo en tecnologia de memoria. Junto con nuestros socios
estatales y federales, y con el apoyo financiero fundamental de Ley de CHIPS y
Ciencia, esperamos construir y capacitar una fuente de talento altamente calificado a
través del primer y unico Centro de EUV de alta NA de los Estados Unidos".

El presidente del Grupo de Productos de Semiconductores de Applied Materials,
Prabu Raja, afirmé: "Nos complace ver inversiones continuas para fortalecer el
entorno de investigacion y desarrollo en la fabricacion de chips en el estado de Nueva
York. En nuestro Centro de Aceleracion de Ingenieria y Tecnologia de Materiales
(Centro META) en el Complejo de Nanotecnologia de Albany, Applied esta colaborando
con clientes para liderar el desarrollo de nuevos materiales, estructuras y dispositivos
semiconductores con el objetivo de mejorar el rendimiento de los chips y la eficiencia
energética. La expansion de la huella y las capacidades del campus del Centro de
Nanotecnologia se basara en nuestra asociacion de larga data con el estado de Nueva
York y brindara otra via para acelerar el tiempo desde el concepto hasta la
comercializacion de tecnologias de fabricacién de chips de ultima generacion”.

El presidente y director ejecutivo de Tokyo Electron (TEL), Tony Kawai, sostuvo:
"Esperamos continuar nuestra asociacion de décadas con el estado de Nueva York
mediante la apertura del nuevo centro de investigacion y desarrollo en el Complejo de
Nanotecnologia de Albany. EUV de alta NA es la tecnologia de fabricacion mas
avanzada de la industria de semiconductores, y TEL se complace en contribuir al
desarrollo de la industria global de semiconductores y la innovacidn en este espacio
que fomentara este nuevo desarrollo".

El presidente y director ejecutivo de ASML, Peter Wennink, menciond: "Estamos
orgullosos de gue las herramientas de ASML permitan que nuestros clientes produzcan
los chips que el mundo necesita. Esta importante inversion de Nueva York en
tecnologia de vanguardia de EUV de alta NA impulsara la innovacién en nuestro
ecosistema y acelerara la capacidad de los fabricantes de chips para fabricar los chips
mas avanzados del futuro de manera mas rapida y rentable".

Establecimiento de un centro global de semiconductores en el estado de Nueva
York



La gobernadora Hochul ha mantenido un fuerte compromiso con el desarrollo de una
economia moderna en el estado de Nueva York mediante el crecimiento de la industria
de semiconductores y la atraccion de empresas innovadoras que creen puestos de
trabajo bien remunerados del siglo XXI. En octubre de 2022, después de firmar la
primera Ley de Green CHIPS del pais en Nueva York para construir una industria de
chips préspera y sostenible, la Gobernadora anuncio una inversion historica de
$100,000 millones de Micron para establecer un campus destinado a la fabricacion de
memorias de ultima generacion en la Region Central de Nueva York, que generara
50,000 puestos de trabajo. Desde que promulgé la Ley de Green CHIPS, la
Gobernadora también ha anunciado importantes inversiones de varios otros fabricantes
de semiconductores y empresas de la cadena de suministro de semiconductores, entre
ellos, AMD, Edwards Vacuum y TTM Technologies, para ampliar su presencia en
Nueva York.

En su discurso sobre la Situacion del Estado de 2023, la gobernadora Hochul anuncié
la creacién de la Oficina de Expansidn, Gestion e Integracion de Semiconductores de la
Gobernadora, conocida como GO-SEMI, de $45 millones para supervisar los esfuerzos
del estado para continuar con el crecimiento de la industria.

Complejo de Nanotecnologia de Albany de Nueva York

El Complejo de Nanotecnologia de Albany, propiedad y operado por el Centro sin fines
de lucro de Investigaciéon, Fomento Econdmico, Ingenieria Tecnoldgica y Ciencias de
Nueva York (NY CREATES, por sus siglas en inglés), es la instalacion de investigacion
y desarrollo de semiconductores de 300 mm de propiedad publica mas avanzada de los
Estados Unidos y ha estado a la vanguardia de la innovacion en semiconductores
durante mas de dos décadas. El sitio alberga actualmente la generacién actual de
equipos de litografia de EUV, que IBM utilizé recientemente para producir la primera
tecnologia de chips de 2 nandmetros del mundo, la escala mas pequeia jamas
desarrollada. El Centro de EUV de alta NA traera la proxima generacion de equipos de
EUV al Complejo de Nanotecnologia de Albany y establecera firmemente a Nueva York
como el epicentro de la investigacion y el desarrollo de semiconductores de
vanguardia.

La presidenta, directora ejecutivay comisionada de Empire State Development,
Hope Knight, expresé: "El estado de Nueva York ha invertido miles de millones de
ddlares en los ultimos anos para hacer del Complejo de Nanotecnologia de Albany el
centro de investigacién y desarrollo de semiconductores de propiedad publica mas
avanzado de los Estados Unidos, y este es el siguiente paso en su evolucién. Esta
inversion catapultara, literalmente, al estado de Nueva York a la vanguardia de la
investigacion y el desarrollo de semiconductores y continuara con nuestros esfuerzos
para hacer del estado de Nueva York la capital de semiconductores del pais. También
garantizaremos que la sostenibilidad y las oportunidades de desarrollo de la fuerza
laboral sean una prioridad para que la proxima generacion de neoyorquinos esté bien
posicionada para tener oportunidades en esta industria”.



El presidente de NY CREATES, Dave Anderson, dijo: "La visién de la gobernadora
Hochul de convertir el estado de Nueva York en el epicentro de la investigacion y el
desarrollo basados en semiconductores sin duda esta dando frutos como resultado de
la inversion historica de hoy por parte de Nueva York y nuestros socios de la industria.
Esta financiacion apoyara la construccion del nuevo edificio de NanoFab Reflection en
el Complejo de Nanotecnologia de Albany de NY CREATES para albergar el equipo de
litografia ultravioleta extrema de ultima generacion mas avanzado del mundo. Como
resultado de esta inversion historica, bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul y el
apoyo continuo e incansable del lider de la mayoria del Senado, Schumer,

NY CREATES y nuestros socios garantizaran nuestro lugar a la vanguardia del
desarrollo global de chips en los préximos afios. Esta expansion sienta las bases para
el crecimiento a largo plazo y nuevas oportunidades laborales aqui y en todo el estado,
lo que contribuye significativamente a la economia de innovacion del pais y demuestra
por qué el Complejo de Nanotecnologia de Albany esta listo para albergar el Centro
Nacional de Tecnologia de Semiconductores, de importancia critica".

El presidente y director ejecutivo de Imec, Luc Van den hove, sostuvo: "En Imec,
estamos felices de apoyar el Centro de EUV de alta NA que se establecera en el
Complejo de Nanotecnologia de Albany. Esta iniciativa acelerara la adopcion industrial
de la tecnologia de fabricacion de semiconductores mas avanzada en los EE. UU. La
introduccion de EUV de alta NA necesita innovaciones radicales en lo que respecta al
proceso. Para anticipar esto de manera proactiva, Imec ha creado un laboratorio de
EUV de alta NA con ASML, construido en torno al primer escaner de

alta NA. Trabajando en estrecha colaboracion con el ecosistema de patrones global,
estamos preparando las innovaciones de proceso y eliminando riesgos de la
tecnologia, y estamos ansiosos por trabajar con los socios de NY CREATES en esta
iniciativa estratégica complementaria para ampliar los limites del escalamiento y el
rendimiento de los chips".
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